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L PG S
o MIANGES | MINGES | INGES | fINES
1 2 3 4

1 0—10mA | 0—10mA | 0—10mA | 0—10mA
2 0—20mA | 0—20mA | 0—20mA | 0—20mA
3 4—20mA | 4—20mA | 4—20mA | 4—20mA

® HIABHDL: H 51 E(RL)+100Q

a1 A%

o WHES | wHES | HES | WHES
h 1 2 3 4
1 0—10mA | 0—10mA | 0—10mA | 0—10mA
2 0—20mA | 0—20mA | 0—20mA | 0—20mA
3 4—20mA | 4—20mA | 4—20mA | 4—20mA
4 1—5V 1—5V 1—5V 1—5V
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